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Tema 6. El diodo

I Objetivos:

- Comprender cualitativamente los fundamentos fisicos de la
I unién p-n en equilibrio y polarizada.

- Conocer la curva caracteristica I-V de los diodos.

- Saber utilizar las distintas aproximaciones del diodo para
resolver circuitos con diodos.

- Conocer algunos diodos especiales: Zener, LED y Schottky.
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Parametros del diodo ﬁ: Intizt;?::;:tﬂfala
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| Ejemplo 10-2 Ejemplo 10-3
Calcula la intensidad que circula por el diodo de la figura, Calcula la intensidad que circula por el 70 k2
utilizando las tres aproximaciones del diodo. diodo de la figura. A~ 07y
A A
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b)S d i ion. f H
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) Aplicaciones del diodo m Aplicaciones del diodo
I Rectificacién de media I Puente de diodos: rectificaciéon de onda
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) Aplicaciones del diodo Diodo Zener
I Puente de diodos: rectificacién de onda I
completa Curva caracterfstica de un diodo Zener
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Aplicacién del diodo Zener: mantener
Curva caracterfstca de un diodo Zener constante un valor de la tensién.
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